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O tomto dokumentu Memocheck Sim CYPO3D

1 O tomto dokumentu

1.1 Vystrahy

Struktura bezpeénostniho symbolu | Vyznam

A NEBEZPECi Tento pokyn upozorfiuje na nebezpecnou situaci.
Piicina (/nasledky) Pokud se vystavite nebezpecné situaci, dojde k téZkym zranénim nebo ke
Pfip. nésledky nerespektovani smrti.

» Preventivni opatfeni

A VAROVANI Tento pokyn upozoriiuje na nebezpecnou situaci.
Piicina (/nasledky) Pokud se vystavite nebezpe¢né situaci, mize dojit k t&Zkym zranénim nebo
Pfip. nésledky nerespektovani k smrti.

» Preventivni opatfeni

A\ UPOZORNENI Tento pokyn upozoriiuje na nebezpeénou situaci.
Piicina (/nasledky) Pokud se vystavite této situaci, mize dojit k lehkym nebo stfedné tézkym
Pfip. nésledky nerespektovani zranénim.
» Preventivni opatfeni

OZNAMENI Tento symbol upozoriiuje na situace, které mohou vést k vécnym Skodam.
Pricina/situace
Pfip. nésledky nerespektovani
» Opatfeni/pokyn

1.2 PouZité symboly
Vyznam

Dodatecné informace, tipy

Povoleno nebo doporuceno

Zakéazano ¢i nedoporuceno

Odkaz na dokumentaci k pristroji

Odkaz na stranku

Odkaz na obréazek

rﬁwaxgng
o
o

Vysledek kroku
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Memocheck Sim CYPO3D Z&kladni bezpecnostni pokyny

2 Zakladni bezpecnostni pokyny

2.1 PoZadavky pro personal

= Montaz, uvedeni do provozu, obsluhu a idrzbu méfticiho systému smi provadét pouze
kvalifikovany odborny personal.

= Odborny personal musi mit pro uvedené ¢innosti opravnéni od vlastnika/provozovatele
zavodu.

= Elektrické ptipojeni smi byt provddéno pouze pracovnikem s elektrotechnickou kvalifikaci.

= Odborny personal si musi pfecist a pochopit tento néavod k obsluze a dodrZovat pokyny
v ném uvedené.

= Poruchy méfictho systému smi odstrafiovat pouze opravnény a nélezité kvalifikovany
personal.

Opravy, které nejsou popsané v pfiloZeném navodu k obsluze, smi provadét pouze
vyrobce nebo servisni organizace.

2.2 Urceny zpuisob pouZiti
Memocheck Sim CYPO3D predstavuje testovaci néstroj pro analytickd méfici mista. Umoziiuje

simulaci uZzivatelsky definovatelnych méfenych hodnot a chyb vSech senzort s technologif
Memosens.

Hlavnimi oblastmi pouZiti jsou nasledujici:

= Chemické provozy a procesni inZenyrstvi

= Potravinafsky, farmaceuticky primysl a biotechnologie
s Uprava vody a ¢isténi odpadnich vod

= Prosttedi s nebezpe¢im vybuchu

PouZivani zafizeni pro jiny ucel neZ pro uvedeny pfedstavuje nebezpedi pro osoby i pro cely
méfFici systém, a proto takové pouZivani neni dovoleno.

Vyrobce neni zodpovédny za $kody zplisobené nespravnym nebo nepovolenym pouZivanim.

2.3 Bezpecnost na pracovisti

Jako uZivatel jste odpovédny za dodrZovani nésledujicich bezpe¢nostnich pfedpisii:
= instala¢nich pfedpist

= mistnich norem a predpisti

= pravidel ochrany proti vybuchu

Elektromagneticka kompatibilita

= Tento vyrobek byl zkouSen z hlediska elektromagnetické kompatibility v souladu
s relevantnimi mezindrodnimi normami pro primyslové aplikace.

= Uvedend elektromagnetickd kompatibilita se vztahuje pouze na takové produkty, které byly
zapojeny v souladu s pokyny v tomto navodu k obsluze.
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Z&kladni bezpecnostni pokyny Memocheck Sim CYPO3D

2.4 Bezpecnost provozu

Pred uvedenim celého mista méreni do provozu:
1. Ovéfte spravnost vSech pripojeni.
2. Presvédcte se, zda elektrické kabely a hadicové spojky nejsou poskozené.

3. NepouZivejte poSkozené produkty a zajistéte ochranu proti jejich neumyslnému uvedeni
do provozu.

4. Poskozené produkty oznacte jako vadné.

Béhem provozu:

» Pokud poruchy nelze odstranit:

Produkty musi byt vyfazeny z provozu a musi se zajistit ochrana proti jejich nedmyslnému
uvedeni do provozu.

2.5 Bezpecnost vyrobku

2.5.1 Nejmodernéjsi technologie

Vyrobek byl zkonstruovany a ovéfeny podle nejnovéjsich bezpe¢nostnich pravidel a byl
expedovany z vyrobniho zadvodu ve stavu bezpe¢ném pro jeho provozovani. Pfitom byly
zohledniované pfislusné vyhlasky a mezinarodni normy.

2.5.2 Bezpecnostni pokyny pro elektricka zafizeni v prostfedi s nebezpeéim vybuchu

Systém kabelového pfipojeni indukéniho senzoru Memosens sestava z nasledujicich prvki:
= Memocheck Sim (technologie Memosens) CYPO3D
= Méfici kabel CYK10

Technologie Memosens je schvalena pro méreni ve vybuSném prostfedi v souladu se:
s schvalenim konstrukce IECEx, IECEx BVS 12.0007
» schvélenim konstrukce ATEX BVS 12 ATEX E 008 s dodatky

ﬂ ES prohlaSeni o shodé je nedilnou soucasti tohoto navodu k obsluze.

Néstroj Memocheck Sim CYPO3D je napéjen tfemi alkalickymi bateriemi s celkovym
jmenovitym napétim 4,5 V.
» Pouzivejte pouze nasledujici typy baterii!

Typ
Vyrobce Energizer
Typ EN91
Oznaceni LR6 (IEC)
Ubaterie, jmenovité 15V
Chemickeé slozeni Zinek / oxid manganicity (Zn/MnO,)
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Memocheck Sim CYPO3D Z&kladni bezpecnostni pokyny

» Neotevirejte nastroj Memocheck Sim CYPO3D v prostfedi s nebezpe¢im vybuchu.

» Pred uvedenim nastroje Memocheck Sim CYPO3D do provozu se ujistéte, Ze pfihrddka na
baterie je bezpe¢né uzaviena a zajisténa Sroubem.

» Maximalni pfipustna délka kabelu je 100 m (330 ft).

» Veénujte pozornost poZzadavkim na elektrické instalace ve vybusném prostiedi (EN/IEC
60079-14).

» Vodivy ochranny natér na zafizeni je soucasti bezpecnostni koncepce v souvislosti
s ochranou proti vybuchu. Dbejte na to, aby ochranny natér nebyl poskozen na plose
>4 cm?,

Verze digitalnich senzor pro prostiedi s nebezpe¢im vybuchu a simulatori s technologii
Memosens jsou oznaceny Cerveno-oranzovym krouZkem na bajonetové hlavici.

IECEx

Pfipojeni simulatoru senzort Memocheck Sim CYPO3D k jiskrové bezpe¢nému a podle IECEx

schvalenému vystupnimu obvodu senzoru pfevodniku Liquiline M CM42 (IECEx TUR

11.0007X) nebo alternativné k jiskrové bezpecnému a podle IECEx schvalenému vystupu

senzoru Memosens:

Pouzivejte pouze nasledujici méfici kabely schvalené podle IECEx:

s CYK10-G*** (IECEx BVS 11.0052X)

= nebo méfici kabel Memosens se schvalenim podle [ECEx, ktery je identicky z hlediska
konstrukce, technologie pfistroje i funkce.

» Elektrické pfipojeni musi byt provedeno v souladu se schématem zapojeni.

» Vstup prevodniku Memosens musi podporovat nésledujici maximélni hodnoty. Nasledujici
hodnoty nesmi byt pfekroceny zvlasté s ohledem na efektivni vnitfni indukéni odpor
a kapacitu schvaleného jiskrové bezpe¢ného vystupu senzoru:

Parametry 1. prvku 1) Parametry 2. prvku )

Up=51V Up=5,04V

Ip=130 mA Ip=80mA

Py =166 mW (linearni vystupni kfivka) Py =112 mW (lichobéznikova vystupni kfivka)
C =15 pF Ci=14,1 pF

L;=95puH L;=237,2pH

1) parametry elektrického pfipojeni souvisejici s ochranou proti vybuchu
ATEX

Pripojeni simulatoru senzor Memocheck Sim CYPO3D k jiskrové bezpecnému a podle ATEX

schvalenému vystupnimu obvodu senzoru pfevodniku Liquiline M CM42 nebo alternativné

k jiskrové bezpecnému a podle ATEX schvalenému vystupu senzoru Memosens:

PouZivejte pouze nasledujici mérici kabely schvalené podle ATEX:

= CYK10-G*** (BVS 04 ATEX E 121 X v¢. dodatk)

= nebo meérici kabel Memosens se schvalenim podle ATEX a ktery je identicky z hlediska
konstrukce, technologie pfistroje i funkce.

» Elektrické pfipojeni musi byt provedeno v souladu se schématem zapojeni.
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Z&kladni bezpecnostni pokyny Memocheck Sim CYPO3D

» Vstup prevodniku Memosens musi podporovat nésledujici maximalni hodnoty. Nasledujici
hodnoty nesmi byt pfekroceny zvlasté s ohledem na efektivni vnitfni indukéni odpor
a kapacitu schvaleného jiskrové bezpe¢ného vystupu senzoru:

Parametry 1. prvku u Parametry 2. prvku n

Ug=51V Up=5,04V

Ip=130 mA Ip=80mA

Py =166 mW (linearni vystupni kivka) Py =112 mW (lichobéznikova vystupni kfivka)
C;=15pF Ci=14,1pF

L;=95uH L;=237,2pH
1) parametry elektrického pfipojeni souvisejici s ochranou proti vybuchu
Teplotni tridy

Simulator Rozsah okolni teploty T, Teplotni tfida
Memocheck Sim CYPQ3D-**+** -20az+50°C (-4 az 122 °F) T4

Pokud nejsou pfekroceny dfive uvedené okolni teploty okolniho prostfedi, nebudou se
u simulatoru vyskytovat nepfipustné teploty pro pfislusnou teplotni tfidu.
CSA

» Veénujte pozornost dokumentaci a kontrolnim vykresim ptrevodniku.

253 Bezpecnost IT

Poskytujeme zéruku pouze tehdy, kdyZ je pfistroj instalovan a pouZivan tak, jak je popsano
v nadvodu k obsluze. Pristroj je vybaven zabezpefovacimi mechanismy na ochranu ptfed
neumyslnymi zménami jeho nastaveni.

Bezpecnost opatfeni IT podle norem bezpecnosti obsluhy, které zaru¢uji dodate¢nou ochranu
pro zafizeni a pfenos dat, musi provést obsluha osobné.
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Memocheck Sim CYPO3D Popis pfistroje

3 Popis pristroje

3.1 Systém méreni

Simulace senzort v kompletnim méficim systému obsahujicim nasledujici prvky:

= Memocheck Sim CYPO3D

= Prevodnik s technologii Memosens, napf. Liquiline M CM42 nebo Liquiline CM44x
= Datovy kabel Memosens CYK10

A0025995
1 Meéfici systém s Memocheck Sim CYPO3D

1 Prevodnik Liquiline CM44x
2 Datovy kabel Memosens CYK10
3 Memocheck Sim CYPO3D

Endress+Hauser 9



Popis pfistroje Memocheck Sim CYPO3D

3.2 Simulované hodnoty

S nastrojem Memocheck Sim CYPO3D miiZete simulovat nasledujici data:
= Simulované hodnoty
s Hlavni hodnoty
= Raw hodnoty
= Teplota
s Parametr
= pH sklo (pH glass)
= pH sklo, senzor SIL (pH glass SIL)
= pH ISFET (pH Isfet)
= Redox (ORP)
= Kombinovany senzor pH + Redox (pH + ORP)
= Vodivost, konduktivni (Cond c)
= Vodivost, konduktivni, 4pélovy (Cond ¢ 4-pol)
= Vodivost, indukéniCond i)
= Kyslik, ampérometricky (Oxygen (amp.))
= Kyslik, opticky, Memosens (Oxygen (opt.Memo.))
= Kyslik, opticky, pevny kabel (Oxy. (opt.fixed))
= Chlor (Chlorine (CCS142D))
= Volny chlér (Free chlorine)
= Oxid chlori¢ity (Chlorine dioxide)
= Celkovy chlor (Total chlorine)
= ZakalTurbidity)
= Dusi¢nany (Nitrate)
= SAK (SAC)
= Hlavni simulované hodnoty lze volit podle potfeby v rdmci kontextu specifika¢nich hodnot
senzoru
= Opakovand rampa s jakymkoli pfirtistkem
= Chyba, napf. poskozeni skla, alarm a vystraha
= Kalibraéni hodnoty

VSechny hodnoty miZete libovolné nastavit tak, aby odpovidaly vaSemu procesu. Diive
uvedena data se zobrazuji na pfevodnicich.
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Memocheck Sim CYPO3D Vstupni prejimka a identifikace vyrobku

4 Vstupni prejimka a identifikace vyrobku

4.1 Vstupni prejimka
1. Zkontrolujte, zda neni poskozeny obal.

~ Informujte dodavatele o jakémkoli poSkozeni obalu.
Uschovejte prosim poskozeny obal, dokud nebude dany problém doteSen.

2. Ovéfte, zda neni poSkozeny obsah baleni.

Y Informujte dodavatele o jakémkoli poskozeni obsahu dodéavky.
Uschovejte prosim poskozené zbozi, dokud nebude dany problém dofeSen.

3. Zkontrolujte, zda je rozsah dodavky kompletni a zda nic nechybi.
“ Porovnejte pfepravni dokumenty s vasi objednavkou.

4. Pro uskladnéni a pfepravu vyrobek zabalte takovym zplisobem, aby byl spolehlivé
chranén ptfed narazy a vlhkosti.

Y Optimalni ochranu zaji$tuji materialy ptivodniho baleni.
Dbejte na dodrZeni pfipustnych podminek okolniho prostfedi.

Pokud maéte jakékoliv dotazy, kontaktujte prosim svého dodavatele nebo nejblizsi prodejni
centrum.

4.2 Identifikace vyrobku

4.2.1 Typovy Stitek

Na typovém §titku jsou uvedeny nésledujici informace o vaSem pfistroji:
= [dentifikace vyrobce

= Objednaci kéd

= Rozsifeny objednaci kéd

= Vyrobni ¢islo

= Podminky okoli a podminky procesu

= Parametry vstupu a vystupu

= Bezpecnostni a vystrazné pokyny

» Porovnejte informace na vyrobnim Stitku se svou objednavkou.

4.2.2 Internetové stranky s informacemi o vyrobku
www.endress.com/cyp03d

4.2.3 Vysvétleni objednaciho kédu
Kéd pro objednani a vyrobni ¢islo vadeho pfistroje se nachdzi:
= na typovém Stitku
= v dodacich dokladech
Kde najdete informace o vyrobku
1. Otevrete stranky www.endress.com.

2. Vyvolejte prohledavani stranek (symbol lupy).

Endress+Hauser 11
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Vstupni pfejimka a identifikace vyrobku Memocheck Sim CYPO3D

3. Zadeijte platné vyrobni ¢islo.

4. Spustte hledani.
L= V pfekryvném okné se zobrazi struktura produktu.

5. Klepnéte na obrazek produktu v pfekryvném okné.

- Otevfe se nové okno (Device Viewer). V tomto okné se zobrazi veskeré informace
o vaSem zafizeni spole¢né s dokumentaci k danému produktu.

4.2.4 Adresa vyrobce

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24
D-70839 Gerlingen

4.2.5 Rozsah dodavky

Memocheck Sim CYPO3D

= Memocheck Sim CYPO3D

= Navod k obsluze

= 1 certifikat jakosti podle objednavky

= Kabel podle objednavky (volitelné)

= Pouzdro k uloZeni CYPO3D a kabelu (volitelné)
= Certifikat o kalibraci (volitelné)

4.3 Certifikaty a schvaleni

43.1 Znacka C€

Vyrobek spliiuje poZadavky harmonizovanych evropskych norem. Jako takovy vyhovuje
zdkonnym specifikacim smérnic EU. Vyrobce potvrzuje uspésné testovani produktu jeho
oznacenim znackou C€.

4.3.2 Schvaleni pro pouZiti v prostiedi s nebezpecim vybuchu
Memocheck Sim CYPO3D

s ATEXII2GExialIC T4 Gb

s [ECEx ExiaIIC T4 Gb

s CSAISNICL L div. 1 a 2, skupina A-D

12 Endress+Hauser



Memocheck Sim CYPO3D Elektrické pripojeni

5 Elektrické pripojeni

5.1 Pripojeni v prostfedi s nebezpecim vybuchu
o
O ©
(23] c
=] R
A i
pouze se

schvalenim ATEX
< g
= O
N
o
v nepovoleno s
= N

A0026198-CS

2 Provoz v nebezpecnych oblastech

5.2 Pripojeni simulatoru

Elektrické pripojeni senzoruk prevodniku se provadi pomoci méficiho kabelu CYK10.
GY GND

i Cmp——o E
GN Com A @
WH - g %ﬂg
BN +

3 Meéici kabel CYK10

<

A0024019
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MozZnosti obsluhy Memocheck Sim CYPO3D

6 MozZnosti obsluhy

6.1 Prehled

6.1.1 Displej

1 2
\Memncheck Sim IID/
pH sklo
Hodnota pH:
6‘/ p \3

10.80 pH
Teplota: 28.00 °C

S%IIEM\"‘

A0026099-CS

Cesta v menu a/nebo oznacent pfistroje
Stav baterii

Simulovany parametr

Prifazent funkénich tlacitek, napt. menu
Prifazeni funkénich tlacitek, napt. ® a &)
Sim. hlavni hodnota

N o W N =

4 Displej (napft. rezim simulace)

6.1.2 Funkce tlacitek

Klavesa ENTER

» Zapina zafizeni (stisknéte na dobu alespon 3 sekundy)
= V reZimu simulace vyvold zobrazeni menu

= Uklada (potvrzuje) zadana data

= Vybird pfislusnou moznost menu

= Vypina zafizeni (stisknéte na dobu alespon 3 sekundy)

=) nebo Klavesa MINUS nebo klavesa PLUS

V reZimu nastaveni maji klavesy MINUS a PLUS nésledujici funkce:
= Nastaveni parametrd a ¢iselnych hodnot

= Navigace v menu

V reZimu simulace maji klavesy MINUS a PLUS nasledujici funkce:
,Prichod” sim. hlavnimi hodnotami, pficemZ kazda hodnota se méni
o hodnotu rozdilu (delta)

Ha Funkce Escape (odejit)

Stisknéte soucasné klavesy MINUS a PLUS

= Kratky stisk: pfechod o jednu uroveni menu vyse.

= Del3i stisk v hlavnim menu: pfimy pfechod do reZimu simulace.
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MozZnosti obsluhy

HalE

Reset

Stisknéte soucasné kldvesy MINUS a ENTER na del3i dobu
UloZena nastaveni ziistanou zachovana.

#a(E

Tovarni nastaveni

Stisknéte soucasné kladvesy PLUS a ENTER na del$i dobu
= Tim se zafizeni resetuje na vychozi tovarni nastaveni.
s VSechna uloZend nastaveni se vymaZzou.

Endress+Hauser
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6.2 Struktura a funkce menu obsluhy

6.2.1 Struktura menu

Jazyk
Zobrazeni

Podsviceni
Kontrast

Simulace

Nastaveni

Parametr

<
o
3
[}
a
[0}
>
[

pH sklo

pH sklo SIL

pH Isfet

pH + redox
Redox

Vodiv. ¢

Vodiv. ¢ 4pdl
Kyslik (amp.)
Kyslik (opt. Memo.)
Chlér (CCS142D)
Volny chlér

Oxid chlori¢ity
Celkovy chlor
Pevny kabel

Vodiv. i

Kys. (opt. pevny)
Zakal

Dusi¢nany

SAK

Sim. hlavni hodnota

— Testovaci hodnoty
Ulozit nastaveni

Nacist nastaveni
Pokrocilé

Datum
Cas
Autom. vypnuti

Pokro¢. funkce
Kalibra¢ni hodnota
Simulace chyby

Rampa (souvisla)

Rampa (stupnovitd)

Stav senzoru

Provoz senzoru

Provozni ¢as *
— Néboj *
Provoz vic¢ka

Provozni ¢as *

Pocet kalib. vicka

Diagnostika yl?llc?rﬂ bod

Seznam diagnostiky
Objednaci kod
Viyrobni ¢&islo
Software

Hardware

Reset

Tovarni nastaveni

Vypinani

*  pouze Free chlorine, Chlorine dioxide, Total chlorine
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6.2.2

Koncepce ovladani

Pfiklad zmény hodnot v rdmci nékterého menu: definovani poc¢ateéni hodnoty rampy

Maximalni a minimdalni hodnoty se zobrazuji v editoru. Hodnoty mtiZete nastavovat pouze
v téchto mezich.

1.
2.

3.
4.

5.

Pomoci klaves s Sipkami zvolte ¢islici, jejiZ hodnotu chcete ménit.

Hodnotu zménite stiskem klavesy [E].
— Prislusna cislice blika

../Spousténi... [ 1T}
Mo °c 4
Min: —40.00 °C

Max: 150.0 °C

Hodnotu zvysite nebo sniZite stiskem klavesy #J, resp. =.

Potvrd'te zadani klavesou [E].
Y Funkce ,Escape” (sou¢asny stisk klaves (] a [3)) je zde deaktivovana, aby se

zamezilo zadani nespravnych hodnot.

-[fo.00°c

Min: —40.00 °C
Max: 150.0 °C

Vyberte znacku oznaceni (klavesa s Sipkou) a stisknéte [EJ.
L= Upravend hodnota je pfijata.

../Spousténi...

-10.00°C

Min: —40.00 °C
Max: 150.0 °C

Endress+Hauser 17
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7 Uvedeni do provozu
7.1 Zapnuti méficiho pristroje

Zapnéte zafizeni

» Stisknéte a podrzte [E) na dobu alespon 3 sekundy.
 Tim se nacte posledni uloZené nastaveni.

Vypnéte zafizeni

» Stisknéte a podrzte [E) na dobu alespon 3 sekundy.

7.2 Nastaveni jazyka ovladani

Nastavte jazyk

Dostupné jazyky (tovarni nastaveni tuénym pismem)
s Deutsch
s English
= Francais
= Espafiol
= [taliano

1. Stisknéte klavesu na Menu .
2. Language Vyberte (pomoci E]).
3. Vyberte jazyk, napt.English.
4. Potvrdte vybér, odpovézte na nasledné zobrazeny dotaz pomoci [EJ.
t (Od tohoto okamZiku bude menu zobrazeno v jazyce, ktery jste zvolili.

Stiskem (] a () prejdete zpét do hlavniho menu.

7.3 Rychlé nastaveni

Vybér parametru a nastaveni zkuSebnich hodnot

1. V Setup/Simulation zvolte poZzadovany parametr, napt. ORP (volitelné parametry
> 10).

- Potvrdte zadani klavesou (E).
V Setup/Simulation/Test values , zadejte zkuSebni hodnoty (- B 21).

Stisknéte soucasné () a (5.
= Nyni se nachdazite v reZimu simulace.
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Memocheck Sim CYPO3D Uvedeni do provozu

Nyni mtZete provadét simulaci vybraného parametru pomoci zvolenych nastaveni.

ﬂ Jakmile Memocheck Sim CYPO3D pripojite k pfevodniku Memosens, ve stavovém fadku
simulatoru se zobrazi ikona Memosens __§_ . Ta oznacuje, Ze simulator komunikuje
s pfevodnikem. Symbol simulace zobrazovany na displeji pfevodniku znazornuje, Ze
ptevodnik se nachazi v rezimu simulace (- Navod k obsluze pfevodniku).

Endress+Hauser 19
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8 Ovladani

8.1 Nastaveni méficiho pristroje

8.1.1 Chovani displeje

Mozna nastaveni
s [llumination
= Contrast

Cesta: Menu/Display

» Zména nastaveni jasu nebo kontrastu displeje pomoci (] nebo .
-~ Potvrdte zadani klavesou [E.

8.1.2 Vseobecna nastaveni

Cesta: Menu/Setup/Advanced

Funkce Moznosti konfigurace Info
(tovarni nastaveni tuénym
pismem)
Date
Year 09 az 99 » Nastaveni aktudlniho data.
10
Month 0laz12
03
Day 0laz31
28
Time
Hour 00az23 » Nastaveni aktudlniho ¢asu.
06
Minute 00 az 59
30
Second 00 az 59
21
Switch off auto. 5 az 100 min » Nastaveni automatického vypnuti.

20 min - Pokud je simulator pfipojen k pfevodniku,
tato funkce je deaktivovana. V tomto
pfipadé se simuldtor automaticky
nevypne.

20
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Memocheck Sim CYPO3D Ovladani

8.1.3 Vybér parametri
V nastaveni konfigurujete, které parametry se maji simulovat.
1. Cesta: Menu/Setup/Simulation/Parameter.
L~ Zobrazi se aktudlné nastavené parametry.

2. Vyberte novy parametr: Parameter/Memosens nebo Fixed cable. Vyberte poZadovany
parametr.

“ Pokud se parametr zméni, zobraz{ se nasledujici vyzva k potvrzeni:

../Redox

Nastaveni budou
ztracena. Piejete si
je ulozit?

ITh

ESC = zrusit

X = pfimda zména parametru, posledni nastaveni pro aktudlni parametr budou
ztracena,

v = uloZit nastaveni, nasleduje vyzva k urc¢eni mista, kde se nastaveni ma uloZit.
Vyberte neobsazené umisténi, aby nedoslo k prepsani jiZ uloZenych nastaveni.

3. Vyberte poZadovanou volitelnou moZznost.

ﬂ V Menu/Setup/Save setup muiZete uloZit aZz 10 riznych nastaveni pod ndzvem
pfislusného parametru. Pokud chcete pouZit dfive uloZené nastaveni, vyberte je pod
polozkou ,Nastaveni / Nacist nastaveni®.

8.1.4 Nastaveni sim. hlavnich hodnot a zkusebnich hodnot

Soucésti kaZzdého nastaveni je zvoleny parametr, simulovana hlavni hodnota a zkuSebni
hodnoty.

Simulovanou hodnotu v reZimu simulace miZete zménit pomoci uZivatelsky definované
hodnoty rozdilu. Hodnota rozdilu pfedstavuje pfirdstek, o ktery ménite simulovanou hodnotu
pti kazdém stisku (# a (5.

Zkusebni hodnoty jsou vSechny ostatni méfené hodnoty (véetné raw hodnot) zkuSebniho
nastaveni. ZkuSebni hodnoty jsou nastaveny na pevné hodnoty, které v reZimu simulace nelze
dale upravovat.

1. Menu/Setup/Simulation/Parameter/Memosens nebo .../Fixed cable: Zvolte
parametr, napf. pH glass.

2. Menu/Setup/Simulation/Sim. main value: Zvolte méfenou hodnotu k simulaci, napft.
pH value.

Y- Vyzva k potvrzeni, zda si pfejete zménit hodnotu rozdilu (v’), nebo nikoli (X).
3. Zvoltev.
“ Nyni se zobraz{ aktuélni hodnota rozdilu, napt. 00,10 pH.

4.  Zmeénte aktudlni hodnotu, napf. na 00,50 pH.
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Hodnotu piijméte (pouzijte () pro vybér v/ vedle hodnoty a poté [E]).

Menu/Setup/Simulation/Test values: nastavte ostatni méfené hodnoty, které se
zobrazuji na displeji ( Temperaturepouze) nebo na ptevodniku jako pevné nastavena
hodnota.

7. Zménte zobrazovanou hodnotu podle potfeby, napt. 25,00 °C.

= ZkuSebni hodnota zlistdva na zde nastavené hodnoté a v rezZimu simulace ji nelze
ddle upravovat.

8. Stiskem klaves (J a () na delsi dobu ptejdete piimo do rezimu simulace.

Symbol Sim. main value se zobrazuje jako prvni hodnota v reZimu simulace. Pro upravu
hodnoty rozdilu mtZete stisknout () nebo [=). Teplota se zobrazuje jako druha hodnota. Pfi
stisknuti klaves (¥ a [5J nedochazi k ovlivnéni této hodnoty. Ostatni zkusebni hodnoty, které
nejsou zobrazeny na displeji Memocheck, 1ze pouze nacitat z pfevodniku nebo je pfenaset na
vystupy pfevodniku.

Parametr Chlorine
Aby bylo zajisténo, Ze simulator a prevodnik zobrazuji shodnou koncentraci chloéru,
hodnota pH, ktera se pouZiva pro ucely vypoctu, musi byt totoZna pro pfevodnik
i simuléator.

ﬂ Parametr Oxygen (amp.) nebo Oxygen (opt.Memo.)
Aby bylo zajisténo, Ze simulétor a pfevodnik zobrazuji shodnou koncentraci kysliku,
nasledujici hodnoty, které se pouZivaji pro ucely vypoctu, musi byt totoZné pro pfevodnik
i simulator: Salinity a Process pressure/Altitude.
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Simulované hlavni hodnoty Memosens (tovdrni nastaveni tu¢nym pismem)
pH glass PH glass SIL pH Isfet pH + ORP
= pHvalue = pHvalue = pHvalue = pHvalue
= Temperature = Temperature = Temperature = ORP potential
= Raw value = Raw value = Raw value = rHvalue
= Raw value temp. = Raw value temp. = Raw value temp. = Temperature
= SCSresistance = SCSresistance
ORP Cond ¢ Cond c 4-pol Oxygen (amp.)
= ORP potential = Conductivity = Conductivity = Conc. liquid
= ORP [%] = Temperature = Temperature = Current
= Temperature = Resistance = Resistance = Saturation
= Raw value = Raw value temp. = Raw value temp. = Partial pressure
= Raw value temp. = Phase = Conc. gas.
= Temperature
= Salinity
= Process pressure
= Altitude

= Raw value current
= Raw value temp.

Oxygen (opt.Memo.)

Chlorine (CCS142D)

Free chlorine

Chlorine dioxide

= Partial pressure
= Saturation

= Conc. liquid

= Conc. gas.

= Temperature

= Salinity

= Process pressure
= Altitude

= Raw value temp.

= Chlor. concentr.
s Current

= Temperature

= pHvalue

= Raw value current
= Raw value temp.

= Chlor. concentr.
s Current

= Temperature

= pHvalue

= Raw value current
= Raw value temp.

= Chlor. concentr.
s Current

= Temperature

= Raw value current
= Raw value temp.

Total chlorine

= Chlor. concentr.
= Current

= Temperature

= Raw value current
= Raw value temp.

Simulované hlavni hodnoty Fixed cable (tovdrni nastaveni tuénym pismem)

Cond i

Oxy. (opt.fixed)

Turbidity

Nitrate

SAC

= Conductivity

= Temperature

= Resistance

= Raw value temp.

= Partial pressure
= Saturation

= Conc. liquid

= Temperature

= Salinity

= Raw value temp.
= Slope

= Temperature = Content NO3

= TOC

= TUvalue [FNU] | = Content NO3-N = CSB

= TU value [g/]] = Temperature

= Temperature

= Rawvalue temp. | ® Rawvaluetemp. | = SACvalue

= Raw value temp.

Endress+Hauser
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8.2 Rozsirené funkce

V nabidce Advanc. function miZete zadavat nasledujici hodnoty. Tyto hodnoty vzdy odkazuji
na posledni parametry zvolené v poloZce Simulation .

= Calibration value

= Error simulation

= Ramp (continuous)

= Ramp (gradual)

8.2.1 Calibration value
Hodnota kalibrace simulovaného senzoru je referen¢ni hodnota pro justaci senzoru.

Pokud hodnotu kalibrace zménite, dojde ke kratkému pferuSeni komunikace mezi ndstrojem
Memocheck Sim CYPO3D a pfevodnikem, aby béhem néj pfevodnik mohl pfevzit kalibra¢ni
nastaveni.

Nevhodné nastaveni mtiZze v disledku zptsobit, Ze méfené hodnoty budou leZet mimo
specifikovany rozsah méfeni. To mtiZe vést k chybovym staviim v pfevodniku. Dalsi
informace ohledné kalibrace naleznete v navodu k obsluze vadeho pfevodniku.

8.2.2 Error simulation
ObdrZite seznam s moznymi chybami, které miZete vzajemné kombinovat.

S kategoriemi chyb v souladu s NAMUR (F, M, C, S) je nakladano nasledovné:
s Chyby uvadéné v prfevodniku jako kategorie ,F* jsou indikovany blikajicim zobrazenim.
= Chyby jinych kategorii jsou zobrazovany v seznamu diagnostiky pfevodniku.

8.2.3 Rampy

Ramp (continuous): Definujete po¢ate¢ni a kone¢nou hodnotu a rovnéz dobu trvani rampy
(Starting value, Stop value, Duration).

Ramp (gradual): Namisto celkového ¢asu definujete pocet a trvani jednotlivych ptirdstki
hodnoty (Number of steps, Time per step).

Ramp (continuous) Ramp (gradual)
Hodnoty nardstaji pribézné bez skokovych Rampa je postupna.
navyseni.
Hodnota Hodnota
Max. o
Max. fo
Min. Min. L L1~
t t

A0017397-CS A0017398-CS
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= Rampa se automaticky opakuje, dokud ji zastavite.

= Rampa predstavuje jednoduchou linedrni funkci y = mx + n. Linearni prvek ,n“ obvykle
odpovidd hodnoté nulového bodu. Faktor ,m"“ pfedstavuje strmost pfimky.

= Pokud nastavite poc¢ate¢ni hodnotu vyssi neZ kone¢nou hodnotu, ziskate zaporny sklon

rampy.

y y
n,,,
2 1
’ 2-y1 ’ - ¥l
m= yey M= 5x
x2-x1
vk y2
n
x1 X2 X x1 X2 X
A0017356 A0017359
5 Linedrni funkce 6  Zdporny sklon
n  Nulovy bod n  Nulovy bod
m  Strmost m  Strmost
y1 Pocdtecni hodnota y1 Pocdteéni hodnota
y2  Konecnd hodnota y2  Konecnd hodnota
x Cas x  Cas
x2-x1 = doba trvdni x2-x1 = doba trvani

8.2.4 Rozsifené funkce: pH glass a pH glass SIL

Cesta: Menu/Advanc. function
Funkce MozZnosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)
Calibration value
Temp. offset -10,0az10,0°C
0,0°C
pH comp. isoth. 0,0 az 12,0 pH
7,0 pH
mV comp. isoth. -300,0 az 300,0 mV
0,0 mV
Slope 0,01 az 65,0 mV/pH
59,16 mV/pH
Zero point 0,0 az 12,0 pH
7,0 pH

Endress+Hauser
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Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

Moznosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Error simulation

Glass SCS failure 1.
Temp. sens. defect
Glass SCS warning

Vyberte chybu (E).

= Prevodnik zobrazi chybu.

2. Vymazte chybu: Znovu zruste oznaceni
(E).
Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

pH value -2,0az16,0 |-2,0az16,0 |10az6000s |1az200 0,5az600s
pH pH 60s 10 1s
-2,0 pH 16,0 pH

Temperature -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

Raw value -750,0 az -750,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
750,0 mV 750,0 mV 60 s 10 1s
-750,0mV | 750,0 mV

Raw value temp. -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

SCS resistance 0,001 MQaz | 0,001 MQaz |10az6000s |1az200 0,5az600s
1,0 TQ 1,0 TQ 60s 10 1s
0,001 MQ 1,0 TQ

8.2.5 Rozsifené funkce: pH Isfet

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

Moznosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Calibration value

Tembp. offset

-10,0az10,0°C

0,0°C

Slope 0,01 az 65,0 mV/pH
59,16 mV/pH

pH comp. isoth. 0,0 az 12,0 pH
7,0 pH

mV comp. isoth.

-300,0 az 300,0 mV
0,0 mV

Asymmetry

-300,0 az 300,0 mV
0,0 mV

26
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Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

MozZnosti konfigurace

(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Error simulation

Leak. curr. alarm
Leak. curr. warn
Temp. sens. defect

1.  Vyberte chybu (B).
L= Prevodnik zobrazi chybu.

2.  Vymazte chybu: Znovu zruste oznaceni

Sensor suppl
pply (@).
Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

pH value -2,0az16,0 |-2,0az16,0 |10az6000s |1az200 0,5az600s
pH pH 60s 10 1s
-2,0 pH 16,0 pH

Temperature -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

Raw value -750,0 az -750,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
750,0 mV 750,0 mV 60s 10 1s
-750,0mV | 750,0 mV

Raw value temp. -40,0 az -40,0 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C
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8.2.6 Roz3ifené funkce: pH + ORP

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

Moznosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Calibration value

pH value -200,0 mV
pH comp. isoth. 0,0 az 12,0 pH
7,0 pH
mV comp. isoth. —300,0 az 300,0 mV
0,0 mV
Slope 0,01 az 65,0 mV/pH
56,12 mV/pH
Zero point 0,0az 12,0 pH
7,0 pH
ORP potential
Cal. point 1 [mV] -2,0az2,0V
-200,0 mV
Cal. point 2 [mV] -2,0az2,0V
200,0 mV
Cal. point 1 [%] 0,0 az 100,0 %
10,0 %
Cal. point 2 [%] 0,0 az 100,0 %
30,0 %
ORP % slope -30,0 az 30,0 mV/%
20,0 mV/%
ORP % zero point -1,0az1,0V
-400,0 mV
rH value 0,0 a7z 100,0 %
10,0 %
rH offset -300,0 az 300,0 rH
0,0 rH
Temperature 0,0 az 100,0 %

30,0 %

Temp. offset

-10,0az10,0°C
0,0°C

28
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Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

MozZnosti konfigurace

(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Error simulation Glass SCS failure 1.  Vyberte chybu (B).
Ref. SCS failure - Prevodnik zobrazi chybu.
Temp. sens. defect B ] B L
Glass SCS warning 2.  Vymazte chybu: Znovu zruste oznaceni
Ref. SCS warning (@)
Counter spillover
Meas. value inval.
Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)
Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per
value steps step
pH value
pH value -2,0az16,0 | -2,0az16,0 |10az6000s | 1az200 0,5az600s
pH pH 60s 10 1s
-2,00 pH 16,0 pH
Raw v. C1-C2 (pH) -750,0 az -750,0 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
750,0 mV 750,0 mV 60s 10 1s
-750,0 mV 750,0 mV
SCS resistance 0,001 MQaz | 0,001 MQaz | 10az6000s | 1az200 0,5az600s
1,000 TQ 1,000 TQ 60s 10 1s
0,001 MQ 1,000 TQ
Refer. SCS resist. 0,01 az -2,0az16,0 |10az6000s | 1az200 0,5az600s
60,0 kQ pH 60s 10 1s
0,01 kQ 16,0 pH
ORP potential
ORP potential -2,0az2,0V | -2,0az2,0V [10az6000s | 1az200 0,5az600s
-2,0V 2,0V 60s 10 1s
ORP [%] 0,0 az 0,0az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
100,0 % 100,0 % 60s 10 1s
0,0 % 100,0 %
Raw val. -C2 (ORP) -2,0az2,0V | -2,0az2,0V | 10az6 000s | 1az200 0,5az600s
-2,0V 2,0V 60s 10 1s
Raw value C1 -3,0az3,0V | -3,0az3,0V | 10az6 000s | 1az200 0,5az600s
-3,0V 3,0V 60s 10 1s
rH value
rH value -40,0 az -40,0 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
50,0 rH 50,0 rtH 60s 10 1s
-40,0 rH 50,0 rH
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Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce MozZnosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)
Temperature
Temperature -40,0 az -40,0 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60s 10 1s
-40,0°C 150,0°C
Raw value temp. -40,0 az -40,0 az 10az6000s | 1az 200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60s 10 1s
-40,0°C 150,0°C
8.2.7 Rozsifené funkce: ORP
Cesta: Menu/Advanc. function
Funkce MozZnosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)
Calibration value
Cal. point 1 [mV] -2,0az2,0V
-200,0 mV
Cal. point 2 [mV] -2,0az2,0V
200,0 mV
Cal. point 1 %] 0,0 az 100,0 %
10,0 %
Cal. point 2 %] 0,0 az 100,0 %
30,0 %
ORP mV offset -1,0az1,0V
0,0 mV
Temp. offset -10,0az10,0°C
0,0°C
ORP % slope -30,0 az 30,0 mV/%
16,47 mV/%
ORP % zero point -1,0az1,0V
-833,3 mV
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Ovladéni

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

MozZnosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Error simulation

Temp. sens. defect 1.  Vyberte chybu (B).
Sensor supply L= Prevodnik zobrazi chybu.

2.  Vymazte chybu: Znovu zruste oznaceni
(E).

Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

ORP potential -2,0az2,0V |-2,0az2,0V |10az6000s |1az200 0,5az600s
-2,0V 2,0V 60 s 10 1s

ORP [%] 0,0 az 0,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
100,0 % 100,0 % 60 s 10 1s
0,0 % 100,0 %

Temperature -40,0 az -40,0 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

Raw value -2,0az2,0V |-2,0az2,0V |10az6000s |1az200 0,5az600s
-2,0V 2,0V 60s 10 1s

Raw value temp. -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

Endress+Hauser
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8.2.8 Rozsirené funkce:

Cond c, Cond c 4-pol a Cond i

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce MozZnosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)
Calibration value Vodivé Indukéni
sepnuty
Cell constant 0,001 E-03 aZ | 0,001 E-03 az
10,0 cm® 10,0 cm®t
10E-03 cm™ |2,9cm™?
Reference value 0,001 mS/cm | 0,001 mS/cm
az 1,0S/cm az 1,0S/cm
0,005 mS/cm | 100,0 mS/cm
Reference temp. 0,0az60,0°C |0,0az60,0°C
25,58 °C 25,0°C

Temp. offset

-10,0a%10,0°C
0,0°C

Temp. gradient

-3,0a23,0
1,0
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Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce MozZnosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Error simulation Cond ¢ 1.  Vyberte chybu (B).

= Polarizat. warn. L= Pfevodnik zobrazi chybu.
= No Cond. display
= Temp. sens. defect
= Sensor supply

2. VymaZte chybu: Znovu zru$te oznaceni
(E).

Cond c 4-pol

® Polarizat. warn.
= Cond. val. invalid
= Temp. sens. defect
= Broken connector
s Meas. value inval.
= Resist. maximum

Cond i

= Cond. sens. defect
= Cond. val. invalid
s Temp. sens. defect
s Temp. value inval.
s [nd. curr. too high
= [nd. curr. too low

Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Conductivity 0,001 pS/cm | 0,001 pS/ecm | 10226 000s | 1az200 0,5az600s
az 2000 S/cm | az2000S/cm | 60s 10 1s
0,001 pS/cm | 2 000 S/cm

Temperature -40,0 az -40,0 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

Resistance 0,00l mQ az | 0,001 mQ az 10az6000s |1az200 0,5az600s
1,0 GQ 1,0 GQ 60 s 10 1s
0,001 mQ 1,0 GQ

Raw value temp. -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C
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8.2.9 Rozsirené funkce:

Oxygen (amp.)

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

MozZnosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Calibration value

Slope 0,1 pA/hPa az 5,0 nA/hPa
313,5 pA/hPa
Zero point -3,2nAaz3,2nA
0,0 pA
Temp. offset -10,0az10,0°C
0,0°C
Temp. gradient -3,0az3,0
1,0

Temp. coeff. 1

20,00 E-03 az 40,00 E-03
30,79 E-03

Temp. coeff. 2

100,0 E-06 az 500,0 E-06
447,6 E-06

Temp. coeff. 3

500,0 E-09 az 5,000 E-06
4,224 E-06

Temp. coeff. 4

1,000 E-09 az 70,00 E-09
66,75 E-09
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Ovladéni

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

MozZnosti konfigurace

(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Error simulation

Leak. curr. alarm
Leak. curr. warn
Temp. sens. defect

1.  Vyberte chybu (B).

L= Prevodnik zobrazi chybu.

2.  Vymazte chybu: Znovu zruste oznaceni

Sensor suppl
pply (@).
Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Conc. liquid -0,02 az -0,02 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
120,0 mg/1 120,0 mg/1 60 s 10 1s
-0,02 mg/1 120,0 mg/1

Current 0,0 pAto 0,0 pAto 10az6000s |1az200 0,5az600s
640,0 nA 640,0 nA 60 s 10 1s
0,0 nA 640,0 nA

Saturation -0,02 az -0,02 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
1000 % sat 1 000 % sat 60s 10 1s
-0,02 % sat 1000 % sat

Partial pressure 0,0az440,0 |0,0az440,0 |10az6000s |1az200 0,5az600s
hPa hPa 60s 10 1s
0,0 hPa 440,0 hPa

Conc. gas. 0,0 az 0,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
100,0 % 100,0 % 60 s 10 1s
0,0 % 100,0 %

Temperature -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
60,0°C 60,0°C 60s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C

Salinity 0,0az 40,0 0,0 az 40,0 10az6000s | 1az200 0,5az600s
g/kg g/kg 60s 10 1s
0,0 g/kg 40,0 g/kg

Process pressure 500az9999 |500az9999 |10az6000s |1az200 0,5az600s
hPa hPa 60s 10 1s
500 hPa 9999 hPa

Altitude -300 az -300 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
4000 m 4000 m 60s 10 1s
-300 m 4000 m

Raw value current 0,0 pAto 0,0 pAto 10az6000s |1az200 0,5az600s
640,0 nA 640,0 nA 60 s 10 1s
0,0 pA 640,0 nA

Raw value temp. -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
60,0 °C 60,0 °C 60 s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C

Endress+Hauser
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8.2.10  Rozsifené funkce: Oxygen (opt.Memao.)

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

MozZnosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Calibration value

Temp. offset

-10,02%10,0°C
0,0°C

Temp. gradient

-3,0a23,0
1,0

Cal. Quality

0,0 az100,0 %
100,0 %
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Ovladéni

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

MozZnosti konfigurace

(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Error simulation

Measurement stop
No ref. cal. P1

No ref. cal. P2

No amplitude

Tau too low

Tau too high
Wave form

Temp. sens. defect
Temp. out of spec.
Electronics temp.
Electronic-error

1.  Vyberte chybu (B).

L= Prevodnik zobrazi chybu.

2.  Vymazte chybu: Znovu zruste oznaceni

(E).

Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Partial pressure 0,0 az 440,0 0,0 az 440,0 10az6000s |1az200 0,5az600s
hPa hPa 60s 10 1s
0,0 hPa 440,0 hPa

Saturation -0,02 az -0,02 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
1 000 % sat 1 000 % sat 60s 10 1s
-0,02 % sat 1000 % sat

Conc. liquid -0,02 az -0,02 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
120,0 mg/1 120,0 mg/1 60s 10 1s
-0,02 mg/1 120,0 mg/1

Conc. gas. 0,0 az 0,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
100,0 % 100,0 % 60s 10 1s
0,0 % 100,0 %

Temperature -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
60,0°C 60,0 °C 60s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C

Salinity 0,0 az 40,0 0,0 az 40,0 10az6000s | 1az200 0,5az600s
g/kg g/kg 60s 10 1s
0,0 g/kg 40,0 g/kg

Process pressure 500az9999 |500az9999 |10az6000s |1az200 0,5az600s
hPa hPa 60s 10 1s
500 hPa 9999 hPa

Altitude -300 az -300 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
4000 m 4 000 m 60s 10 1s
-300 m 4000 m

Raw value temp. -40,0 az -40,0 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
60,0°C 60,0°C 60s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C

Endress+Hauser
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8.2.11 Rozsifené funkce: Oxy. (opt.fixed)

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce MozZnosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Calibration value

Slope 0az 200 %
100 %

Tau -5,0 a2 105,0 ps
20,0 ps

Temp. offset -10,0az10,0°C
0,0°C

Temp. gradient -3,0az3,0
1,0

Error simulation Tau too low 1.  Vyberte chybu (E).

Tau too high '~ Prevodnik zobrazi chybu.
No signal dropout
No amplitude
Temp. too low
Temp. too high
LED voltage

No LED current
Dynamic error

2. Vymazte chybu: Znovu zruste oznaceni
(E).
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Ovladéni

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce MozZnosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Rampa Ramp Ramp (gradual)

(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Partial pressure 0,0 az 440,0 0,0 aZ 440,0 10az6000s |1az200 0,5az600s
hPa hPa 60s 10 1s
0,0 hPa 440,0 hPa

Saturation -0,02 az -0,02 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
1 000 % sat 1 000 % sat 60 s 10 1s
-0,02 % sat | 1000 % sat

Conc. liquid -0,02 az -0,02 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
120,0 mg/1 120,0 mg/1 60 s 10 1s
-0,02 mg/1 120,0 mg/1

Temperature -40,0 az -40,0 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
60,0 °C 60,0 °C 60 s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C

Salinity 0,0 az 40,0 0,0 az 40,0 10az6000s |1az200 0,5az600s
g/kg g/kg 60s 10 1s
0,0 g/kg 40,0 g/kg

Raw value temp. -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
60,0°C 60,0°C 60 s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C

Slope 0,0az 0,0az 10az6000s |1az200 0,5az 600 s
200,0 % 200,0 % 60 s 10 1s
0,0 % 200,0 %

8.2.12  Rozsifené funkce: Chlorine (CCS142D)

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

Moznosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Calibration value

Slope -320,0 az-0,01 nA/g/1
-25,0nA/g/1
Zero point -3,200 az 3,200 nA

0,0 pA

Temp. offset

-10,0 a2 10,0°C
0,0°C

Temp. gradient

-3,000 az 3,000
1,000

Endress+Hauser
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Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce Moznosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Error simulation Temp. sens. defect 1.  Vyberte chybu (E).
Sensor supply = Prevodnik zobrazi chybu.

2. Vymazte chybu: Znovu zruste oznaceni
(E).
Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Chlor. concentr. 0,00 az200,0 | 0,00az200,0 |10az6000s |1az200 0,5az600s
mg/1 mg/1 60s 10 1s
0,00 mg/1 200,0 mg/1

Current -3,620 az -3,620 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
0,020 pA 0,020 pA 60s 10 1s
-3,620 pA 0,020 pA

Temperature -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
60,0°C 60,0°C 60 s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C

pH value -2,0az16,0 |-2,0az16,0 |10az6000s |1az200 0,5az600s
pH pH 60s 10 1s
-2,0 pH 16,0 pH

Raw value current -3,620 az -3,620 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
0,020 pA 0,020 pA 60s 10 1s
-3,620 pA 0,020 pA

Raw value temp. -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
60,0°C 60,0°C 60s 10 1s
-40,0°C 60,0 °C
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Ovladéni

8.2.13  Rozsiiené funkce: Free chlorine, Chlorine dioxide a Total chlorine

Cesta: Menu/Advanc. function

Leak. curr. warn
Temp. sens. defect

Funkce Moznosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)
Calibration value
Slope 0,01 nA/mg/1az 1,0 pA/mg/1
14,00 nA/mg/1
Zero point -15,0 nA az 15,0 nA
0,0 pA
Temp. offset -10,0az10,0°C
0,0°C
Temp. gradient 0,500 az 1,500
1,000
Error simulation Leak. curr. alarm 1.  Vyberte chybu (E).

L= Prevodnik zobrazi chybu.

Sensor supply 2. Vymazte chybu: Znovu zruste oznaceni
(E).
Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per
value steps step

Chlor. concentr. -1,0az201,0 | -1,0az201,0 | 10az 6 000 s | 1 az 200 0,5az600s
mg/1 mg/1 60s 10 1s
-1,0mg/1 201,0 mg/1

Current -0,020 az -0,020 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
3,620 pA 3,620 pA 60s 10 1s
-0,020 nA 3,620 pA

Temperature -40,0 az -40,0 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
150,0 °C 150,0°C 60s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

pH value -2,0az16,0 |-2,0az16,0 |10az6000s | 1az200 0,5az600s

pouze Free chlorine)( pH pH 60s 10 1s
-2,0 pH 16,0 pH

Raw value current -0,020 az -0,020 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
3,620 pA 3,620 pA 60s 10 1s
-0,020 nA 3,620 pA

Raw value temp. -40,0 az -40,0 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

Endress+Hauser
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Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

MozZnosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Sensor state

Pokud se zméni pocitadlo provoznich operaci senzoru a vicka, v zdhlavi se
objevi vykficnik a zistane tam, dokud hodnoty operaci senzoru a vicka
nebudou pfecéteny prevodnikem.

Sensor operation

Operating time

0,00 az 90,00 EO3 h
8760 h

Charge

0,00 az 20,00 As
4,22 As

Cap operation

Operating time

0,00 az 90,00 EO3 h

8760 h
No. of cap cal.
Zero point 1az9999
1
Slope 1az9999
1

8.2.14  Rozsifené funkce: Turbidity

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

MozZnosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Calibration value

Temp. offset

-10,02%10,0°C
0,0°C
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Ovladéni

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

MozZnosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Error simulation

LED error 1.  Vyberte chybu (B).
Turbidit. too high L
Electronics test
Sensor polluted
Meas. val. uncert.
No cal. data
Temperature err.
Meas. value inval.
Measurement stop

Prevodnik zobrazi chybu.

2.  Vymazte chybu: Znovu zruste oznaceni
(E).

Rampa Ramp Ramp (gradual)
(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Temperature -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60s 10 1s
-40,0°C 150,0 °C

TU value [FNU] 0,0 az 0,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
10 000,0 FNU | 10 000,0 FNU | 60's 10 1s
0,0 FNU 10 000,0 FNU

TU value [g/1] 0,001 az 0,001 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
1000 g/1 1000 g/1 60s 10 1s
0,001 g/1 1000 g/1

Raw value temp. -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60s 10 1s
-40,0°C 150,0 °C

Endress+Hauser
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8.2.15 Rozsifené funkce:

Nitrate

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce

MozZnosti konfigurace

(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Calibration value

Temp. offset

-10,02%10,0°C
0,0°C

Error simulation

Flash lamp defect
Turbidit. too high
Electronics test
Filter change

1. Vyberte chybu (E).

[

2.  Vymazte chybu: Znovu zruste oznaceni

Pfevodnik zobrazi chybu.

Meas. val. uncert. (@)
No cal. data
Temperature err.
Measurement stop
Meas. value inval.

Rampa Ramp Ramp (gradual)

(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

Content NO3 0,001 mg/laz | 0,001 mg/laz | 10az6000s |1az200 0,5az600s
550 mg/1 550 mg/1 60s 10 1s
0,001 mg/1 550 mg/1

Content NO3-N 0,0 pg/laz 0,0 pg/laz 10az6000s | 1az200 0,5az600s
500,0 mg/1 500,0 mg/1 60s 10 1s
0,0 pg/1 500,0 mg/1

Temperature -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

Raw value temp. -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C
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8.2.16  Rozsirfené funkce: SAC

Cesta: Menu/Advanc. function

Funkce MozZnosti konfigurace
(tovarni nastaveni tuénym pismem)

Calibration value

Temp. offset -10,0 az 10,0°C

0,0°C

Error simulation Flash lamp defect 1.  Vyberte chybu (E).
Turbidit. too high - Prevodnik zobrazi chybu.
Electronics test . ) B L.
Filter change 2.  Vymazte chybu: Znovu zruste oznaceni
Meas. val. uncert. (@)
No cal. data
Temperature err.
Measurement stop

Rampa Ramp Ramp (gradual)

(continuous)

Sim. main value Starting Stop value Duration Number of Time per step
value steps

TOC 0,000 mg/l az | 0,000 mg/laz | 10az6 000s | 1az200 0,5az600s
100,0 g/1 100,0 g/1 60s 10 1s
0,000 mg/1 100,0 g/1

CSB 0,000 mg/laz | 0,000 mg/laz | 10az6000s |1az200 0,5az600s
100,0 g/1 100,0 g/1 60 s 10 1s
0,000 mg/1 100,0 g/1

Temperature -40,0 az -40,0 az 10az6000s | 1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C

SAC value 0,0 az 0,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
100,0 E03 100,0 E03 60 s 10 1s
m! m!
0,0m™ 100,0 EO3

m-1

Raw value temp. -40,0 az -40,0 az 10az6000s |1az200 0,5az600s
150,0°C 150,0°C 60 s 10 1s
-40,0°C 150,0°C
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9 Diagnostika

Cesta: Menu/Diagnostics

Funkce Info

Diagnostic list Diagnosticka hlaseni poskytuji informace
servisnimu persondlu spole¢nosti Endress+Hauser.

Order code CYP0O3D-xxx

Serial number XXXXXXXXXXX

Software X.XX.XX

Hardware XXX XX

> Reset Zatizeni je restartovano. Vase ulozend nastaveni
zlstanou zachovana.

> Factory settings V3echna nastaveni zafizeni se resetuji na vychozi
tovarni nastaveni. V§echna uloZend nastaveni se
vymazou.

10 Udrzba

10.1  Cisténi
» Zafizeni Cistéte pouze béZné dostupnymi, jemnymi €isticimi prostfedky pro pouZiti
v domacnosti.

10.2  Vyména baterii
Prihradka na baterie je pfistupna ze zadni strany. Pfipustné typy baterii: > B 6.

» Prihradku na baterie otevirejte vZdy vyhradné v prostfedi bez nebezpeci vybuchu!

10.3 Kalibrace a kvalifikace

Nastroj Memocheck Sim CYPO3D lze s certifikdtem jakosti a osvédcenim o kalibraci pouZivat
rovné? jako kvalifika¢ni néstroj pro vase misto méteni.

Certifikat jakosti a osvédceni o kalibraci 1ze obnovit:

Pro objednéani téchto sluZeb bude tfeba zaslat nastroj Memocheck Sim CYPO3D do spole¢nosti
Endress+Hauser.

V pfipadé rekvalifikace je zafizeni v plném rozsahu otestovano a je vystaven novy certifikat
jakosti.

V pfipadé nasledné kalibrace bude zafizeni navic k rekvalifikaci podrobeno rovnéz postupu
kalibrace. Budou vydany certifikat jakosti a osvédceni o kalibraci. Doporuceny interval
testovani ¢ini 1 rok.
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11 Opravy

11.1  Nahradni dily
Kryt prihradky na baterie
Obj. ¢. 71138380

11.2  Zpétné odeslani

Je-li tfeba provést opravu ¢i tovarni kalibraci, nebo pokud byl objednén ¢i dodan Spatny
produkt, musi byt produkt odeslan zpét. Jako spole¢nost s osvédéenim ISO a také s ohledem na
pravni pfedpisy musi spolecnost Endress+Hauser dodrZovat urcité postupy pfi manipulaci

s vracenymi produkty, které byly v kontaktu s médiem.

Pro zajiSténi rychlého, bezpecného a profesionédlniho vraceni zafizeni:

» Informace ohledné postupu a podminek vraceni zafizeni jsou uvedeny na strankach
www.endress.com/support/return-material.

11.3 Likvidace

Zatizeni obsahuje elektronické soucasti. Produkt je tfeba likvidovat jako elektronicky odpad.
» DodrZujte mistni pfedpisy.

ﬂ Baterie se musi vZdy likvidovat v souladu s mistnimi pfedpisy o likvidaci baterii.
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12 PrisluSenstvi
NiZe je uvedeno nejdileZitéjsi ptisluSenstvi, které je k dispozici k okamzZiku vydani této
dokumentace.

» V pfipadé, Ze zde neni néjaké piisludenstvi uvedeno, obratte se na servisni nebo prodejni
centrum.

12.1 Datovy kabel Memosens

Objednaci ¢. Datovy kabel Memosens CYK10 (volitelné)

71128718 CYK10-A032 + adaptér, kabelové koncovky; mimo
pouZiti v prosttedi s nebezpeéim vybuchu

71128721 CYK10-G032 + adaptér; pouze pro CYPO3D, pro
pouZiti v prostfedi s nebezpe¢im vybuchu

Pro ptipojeni nastroje Memocheck Sim CYPO3D k pfevodnikiim se zdsuvkami M12 a spojkami
Pg budete pottfebovat dodany datovy kabel Memosens CYK10. Tento kabel je vZdy dodavan

s adaptérem, aby bylo moZné zapojit jej do zdsuvek M12 i do spojek Pg. Pokud si pfejete
simulovat senzory s pevnym kabelem (zakal, dusi¢nany, toroidni vodivost, kyslik — optické
méteni) s nastrojem Memocheck Sim CYPO3D, budete tento kabel potfebovat. Pfi pouZiti
senzord s indukéni bajonetovou hlavici Memosens (pH/redox, kyslik, konduktivni vodivost,
chlér) je prislusny kabel jiz soucasti daného mista méfeni.

12.2 Pouzdro na uloZeni zarizeni

Objednaci ¢. Pouzdro pro Memocheck Sim CYPO3D
71183327 Ex

V prostfedi s nebezpe¢im vybuchu se pouzdro simuldtoru Memocheck smi otevirat pouze pro
vyjimani simuldtoru Memocheck z pouzdra nebo jeho vkladani zpét do pouzdra. Kdyz je
pouzdro otevieno, nesmi se nikdy vystavovat intenzivnim elektrostatickym nabojim
vyplyvajicim z procesu.
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13 Technické udaje

13.1 Prostiedi

13.1.1 Rozsah okolni teploty
-20..50°C (-4 ... 122 °F)

13.1.2  Teplota skladovani
-20az55°C (-4 az 130°F)
13.1.3  Stupen ochrany

IP 55

13.1.4 Pravidla pro elektromagnetickou kompatibilitu

Rusivé emise a odolnost vici ruseni v souladu s EN 61326-1: 2013, tfida A pro primyslové
pouZziti

Endress+Hauser
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Memocheck Sim CYPO3D

13.2  Mechanicka konstrukce

13.2.1 Rozméry

94.0 (3.7)

36.0 (1.42)

L0

200.0 (7.87)

40.0 (1.57)
[

 58.0(2.28) 25.0 (0.98
7 Memocheck Sim CYPO3D
Vsechny rozméry v mm (palcich)
13.2.2  Hmotnost (v¢. baterii)
0,3 kg (0.7 lbs)
13.2.3  Materialy
Skiin: ABS (UL 94 HB)

50

Endress+Hauser



Memocheck Sim CYPO3D Technické udaje

13.2.4 Baterie

Pro Memocheck Sim CYP0O3D pouZivejte pouze nasledujici typy baterii, nebot pouze ty jsou
kryty schvalenim k pouZiti v prosttedi s nebezpe¢im vybuchu:

= Energizer, EN 91 (AA, 1,5V, LR6 v souladu s [EC), 3 kusy

= Skladovaci teplota baterii: =20 az 35 °C (-4 az 95 °F)
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